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Ciezar okoto 0,5 G

Dioda germanowa ostrzowa DG20 w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 jest przeznaczo-
na do pracy w ukiadach detekcyjnych.

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne U 70 2V
Szczytowe napigcie wsteczne Urn l 100 i A%
Prad przewodzenia (7., = 25°C) Ir l 25% mA
Szczytowy prad przewodzenia 3 Irar | 80 mA
Temperatura zlgcza t | 75 e
Temperatura skladowania it ‘ —55...+75 2C
* Przyit,mp > 25°C, Ip = - 25 mA
% lamb
Parametry statyczne (fumy = 25°C)
Napiecie przewodzenia |
przy Ir =2 mA Ur 058(<1) |V
|
Prad wsteczny |
przy Ur =100 V T 150(< 250) | pA
Parametry dynamiczne (7., = 25°C)
Pojemno$é diody |
przy Ur =1V, f,= 10,7 MHz G <1 pF
If
mA]
1 ] I’I
5 e lamb=/ 0T
amo
4 B
/ /famt'ﬂf’l‘
5 #
/
. 2 7
— lomb=29C— 1 ’,;/ U
e 2\ L 7
o | o /
7 20
e
/amb‘m'zl
Ir
Ay
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Dioda germanowa ostrzowa DG21 w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 jest przeznaczona
gléwnie do pracy w modulatorach kolowych.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne Ugr 10 Vv
Szczytowe napigcie wsteczne Ugar ! 30 v
Prad przewodzenia (7,my = 25°C) Ir 16* mA
Szczytowy prad przewodzenia ; Irn 50 : mA
Temperatura zlacza 1 75 2C.
Temperatura skladowania Istg —55...+75 26
* Przy tomy > 25°C, Ir = <16 mA
Tamb
Paramefry statyczne (fpmp = 25°C)
Prad przewodzenia
przy Up=1YV Ir 10 (7,5—12,5) mA
Prad wsteczny
przy Ur =10 V : I 4,5(< 20) A
Parametry dynamiczne (7, = 25°C)
Pojemno$¢ diody
przy Ur =1V, f, = 10,7 MHz C <1 pF
v/
[mﬁ]
10 ,‘
| fm0y /1
"
4
A/
| lomb=25C__ ‘4 Nomb 29T
U |04 | 02\ Z Ur
i | a a5 7\v1
A1
lomb=60°C A
BRI

WAl
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Dioda germanowa ostrzowa DOG31 w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 jest przeznaczo-
na do pracy w ukladach detekcyjnych w.cz.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne ) Ur 10 Vv
Szczytowe napigcie wsteczne Urar 30 Vv
Prad przewodzenia (fzmy = 25°C) I 16* mA
Szczytowy prad przewodzenia ‘ T 50 mA
Temperatura zlacza 1 75 °C
Temperatura skltadowania oAby —55...+75 2C

* Przy tomp > 25°C, Ip = - 16 mA

famb

Parametry statyczne (fomy = 25°C) .
Prad przewodzenia |
przy Up =1V Ir 6(=2) | mA
Prad wsteczny
przy Ur =10 V Ir 35(<9) ©A

Parametry dynamiczne (famp = 25°C)

Pojemnos$é diody ! >
przy Ug =1V, f, = 10,7 MHz G = pE

Sprawnos¢ detekcji
przy R = 100 k2, C = 150 pF,

fo =35 MHz 7 72 (= 65) %
Pomiaru sprawnosci detekcji (77) dokonuje si¢ w ukladzie jak na ponizszym rysunku.
D — dioda badana,
U.y; — napigcie pomiarowe (warto$¢ skuteczna),
U_ — napigcie wyprostowane,
Sprawnos¢ detekcji 7 (%) = sz_;oo 5
V2.Uess

a6 T

Schemat uktadu do pomiaru
sprawnosci detekcji diod 269
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Dioda germanowa ostrzowa DOG52 w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 jest przeznaczo-
na do pracy w ukladach detekcyjnych.

Graniczne wielko$ci eksploaiacyjne

Napiecie wsteczne Ug ; 10 A%
Szczytowe napiecie wsteczne Us; 30 Y
Prad przewodzenia (fgm = 25°C) - I 16* {  mA
Szczytowy prad przewodzenia } Tonte s 50 mA
Temperatura zlacza 1 ’ 75 26
Temperatura sktadowania : Tits =55 TS e =00
* Przy_t oy >.25°C; Ip = - 16 mA
tamb
Parametry statyczne (.., = 25°C)
Prad przewodzenia
przy Up =1V I 13 (= 10) mA
Prad wsteczny
przy Ugp =10V I 65 (< 250) uA
Parametry dynamiczne (Zumy = 25°C)
Pojemnos¢ diody :
przy Ur =1V, f, = 10,7 MHz G <1 pF
I
[mA]
10 } /
8+— {amb.ﬁat/
/
[ {
4 / /
b 28 %]
T || T,
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Charakterystyki  wsteczne
Ir = f(Ur)
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Dioda germanowa ostrzowa DOGS53 w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 jest przeznaczo-
na do pracy w ukladach detekcyjnych i dyskryminatorach.
Diody DOGS53 sa dobierane parami do pracy w ukladzie detektora stosunkowego (2 x DOGS53).

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne Ur

Szczytowe napigcie wsteczne Urar

Prad przewodzenia (fzmp = 25°C) I

Szczytowy prad przewodzenia Irar

Temperatura zlacza 1

Temperatura sktadowania s
25

* Przy tomp > 25°C, Ip = + 16 mA

tamb

Parametry statyczne (f,,, = 25°C)

Prad przewodzenia

przy Up =1V Ir
Prad wsteczny
przy Ug =30 V Ir

Parametry dynamiczne (7,,, = 25°C)

Pojemno$é¢ diody
przy Ur =1V, f, = 10,7 MHz C

Warunki dobierania diod parami (Zm» = 25°C)

20
l 30
; 16*
s 50
’ 75
— 55 75

7(=2)

I 30(< 100)

VA

mA
mA
He:
2C

mA

wA

pF

Diody 2 X DOGS53 sa dobierane parami na minimum réznicy wartosci $rednich pradu wyprosto-
wanego w parze diod. Pomiar pradu wyprostowanego I jest przeprowadzany w ukladzie podanym

na rysunku ze str. 274.

Diody przeznaczone do parowania sa selekcjonowane na sprawnos¢ detekcji.

R6znica wartosci §rednich pradu wyprostowanego

przy Uyr=4V, f, = 10,7 MHz Al
Réznica wartosci srednich pradu wyprostowanego
przy Ue,r =16 V, f, = 10,7 MHz AT

Sprawno$¢ detekcji
przy U, =3V, f, = 10,7 MHz
R =30 kQ, C = 300 pF 7

10

65

uA

uA

Y 273
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Dioda germanowa ostrzowa DOGS55 w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 jest przeznaczo-
na do pracy w ukladach detekcyjnych.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne

Szczytowe napigcie wsteczne
Prad przewodzenia (Z;my = 25°C)
Szczytowy prad przewodzenia

Temperatura ziacza

Temperatura skiadowania

* Przy tomp > 25°C, Iy =

Parametry statyczne (fom = 25°C)

Prad przewodzenia
przy Up=1YV

Prad wsteczny
przy Ugr =50 V

Parametry dynamiczne (5 = 25°C)

Pojemnos¢ diody

przy Ur =1V, f, = 10,7 MHz

Uz ; 35
Ursr 50
s { 16*
it5v, | 50
’J | 75
Istg o= 551005
- 16 mA
Lamb
I 1(=2)
Ta 110 (<< 250)
(€ =1
/
[/anj
=) [ /
famlr‘70°€ / /
T
A
7 ; }( Loy 25T
Lmb 200 V. ;
,”V’_’] 04| 02\ 7z L
: i 0 98 7
= 20
BT e
B
Tp
[WA]
Charakterystyki  pradowo-napigciowe
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Dioda germanowa ostrzowa DOGS56 w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 jest przeznaczo-
na do pracy w ukladach prostowniczych i detekcyjnych.

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

35

50

16*

50

75
—551054-175

9(= 5)

. 110(< 500)

Ur
v

Napigcie wsteczne (055
Szczytowe napigcie wateczne Usa
Prad przewodzenia (fmy = 25°C) Tr
Szczytowy prad przewodzenia Ty
Temperatura zlacza t
Temperatura skladowania (s
* Przy tomy > 25°C, Ip = -16 mA
famb
Parametry statyczne (fmmy = 25°C)
Prad przewodzenia
przy Up =1V Ir
Prad wsteczny
przy Ug = 50 V. Ug
Parametry dynamiczne (7, = 25°C)
Pojemnosé¢ diody
przy Ur =1V, f, = 10,7 MHz (&
7
(4]
g | /
lomb =207
) /
/]
/
J
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Dioda germanowa ostrzowa DOG58 w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 jest przeznaczo-
na do pracy w ukladach detekcyjnych i dyskryminatorach.
Diody DOGS58 sa dobierane parami do pracy w ukladzie detektora stosunkowego (2 X DOGS58)

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne Uxg
Szczytowe napigcie wsteczne Urat
Prad przewodzenia (Zgmy = 25°C) I
Szczytowy prad przewodzenia I
Temperatura zlacza 1
Temperatura skladowania Lt

* Przy tomp > 25°C, Iy = - 16 mA

Lamp

Parametry statyczne (Z;m = 25°C)

Prad przewodzenia
przy UF ==1HYV, I, F

Prad wsteczny
przy Ur = 100 V Ir

Parametry dynamiczne (7, = 25°C)

Pojemnos¢ diody
przy Ur =1V, f, = 10,7 MHz (€]

Warunki dobierania diod parami (fzmy = 25°C)

70

100

16*

50

75
=05 =TS

8(=2

220 (< 500)

S§d2g <<

mA

wA

pF

Diody 2 X DOGS58 sa dobierane parami na minimum roznicy wartosc isrednich pradu wyprosto-
wanego w parze diod. Pomiar pradu wyprostowanego / jest przeprowadzany w ukladzie podanym

na rysunku ze str. 280.

Diody przeznaczone do parowanih sa selekcjonowane na sprawno$¢ detekcji.

R6znica wartosci $rednich pradu wyprostowanego

przy Uy r =4V, f, = 10,7 MHz A1
Roznica wartosci §rednich pradu wyprostowanego
przy U.sr =16 V, f, = 10,7 MHz a1

Sprawno$é detekcji
przy Uy =3V, f, = 10,7 MHz
R = 30 kQ, C = 300 pF 1

N
)

10

N

\Y

65

vA

pA
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Dioda germanowa ostrzowa DOG61 w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 jest przeznaczo-
na do pracy w ukladach detekcyjnych w.cz.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne Ug : | 10 | Vv
Szczytowe napigcie wsteczne Ugrae E 30 Vv
Prad przewodzenia (Zgmp, = 25°C) Ir 16* mA
Szczytowy prad przewodzenia : Ira 50 mA
Temperatura ziacza 1y 75 l 2C
Temperatura skladowania Tity =00 hel S °C

* Przy tomp > 25°C, Iy = - 16 mA

famb

Parametry statyczne (7mp = 25°C)
Prad przewodzenia [
przy Ur=1YV Ir 9(=5) mA
Prad wsteczny
przy U =10 V Ir 50 (<< 200) vA

Parametry dynamiczne (Zgmp = 25°C)

Pojemno$é diody
przy Ugr=1YV, f, = 10,7 MHz (€] <1 pF

Sprawno$¢ detekcji
przy R = 3,3 kQ, C = 10 pF,
f» =35 MHz 7 55 (= 45) I %

Pomiaru sprawnosci detekcji (7)) dokonuje si¢ w ukladzie jak na rysunku na str. 269.
D — dioda badana,
U.rr— napigcie pomiarowe (warto$¢ skuteczna),
U. — napiecie wyprostowane.
U—-100

Sprawnosé¢ detekcji 7 (%) = —————
V2 Uess

281
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Dioda germanowa ostrzowa DOG62 w obudowie szklanej zblizonej do DO-7 jest przeznaczo-
na do pracy w ukladach detekcyjnych.
Diody DOG62 sa dobierane parami do pracy w ukladzie detektora.

Graniczne wielko§¢ eksploatacyjne

Napiecie wsteczne Uxr 30 l Vv
Szczytowe napigcie wsteczne Urar 50 oV,
Prad przewodzenia (fumy = 25°C) Ir 16* |  mA
Szczytowy prad przewodzenia Trnr 50 { mA
Temperatura zlacza t 75 | o
Temperatura skiadowania Ly —55:0E75 et C
* Przy tomp > 25°C, Ip = - 16 mA
: Tamb
Parametry statyczne (Zumy = 25°C)
Prad przewodzenia |
przy Up=1YV Ir 7(=2) [ mA
Prad wsteczny %
przy Ur =30 V Ir 28 (< 150) | HA
Parametry dynamiczne (fam» = 25°C)
Pojemno$¢ diody
przy Ur =1V, f, = 10,7 MHz (€ =il pF

Warunki dobierania diod parami  (fums = 25°C)

Diody 2 xDOG62 sa dobierane parami na minimum roéznicy wartosci $rednich pradu wyprosto-
wanego w parze diod.
Pomiar pradu / jest przeprowadzany W ukiadzie podanym na ponizszym rysunku.

Roéznica wartosci pradu wyprostowanego l

przy Uey=2V, f, =< 10 MHz a1 10 | pA

= C=300pF

283
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Dioda germanowa ostrzowa DG51 w obudowie szklanej DO-7 jest przeznaczona do stosowania
w ukladach przelaczajacych $redniej szybkosci.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne Ur | 35 A%
Szczytowe napigcie wsteczne Urar | 35 l Vv
Prad przewodzenia ] I 35% | mA
Szczytowy prad przewodzenia Ira 150 mA
Temperatura zlacza 7 75 Ke
Temperatura skltadowania tsig —40...4-75 °C

* Przy tymp > 25°C, Ip = .35 mA

Tamp
Parametry statyczne
Tamp | 25 ' 60 | °C

Napiecie przewodzenia '
przy Ir = 5 mA Ur 0,8 (0,4...1,0) — A%
Prad wsteczny
przy Ur =15V Ix L5(<49) = pA
Prad wsteczny
przy Ur =10 V Ir 3D 25(<80) : pA

Parametry dynamiczne (Zgmy = 25°C)
Prad wsteczny po przelaczeniu impulsowym przy
IpM =43() mA, URM =33 5BV

— po czasie ¢ = 0,5 ys ; IRimp 200 (<< 700) wA

— po czasie f = 3,5 ys Irimp 40 (< 150) ©A
(uktad pomiarowy jak na rysunku na str. 286)
Pojemnos¢ diody
przy Ur =1V, f, = 10,7 MHz G =il pF
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Prad przewodzenia diody
Ir = f(Ur)
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Poczatkowy zakres charaktery-
styk diody I=f(U)
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Prad wsteczny diody Ir = f(Ux)
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Dopuszczalny prad przewodze-
nia Ir = f(tams)
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Ciezar okoto 0,5 G

Dioda germanowa ostrzowa DG52 w obudowie szklanej DO-7 jest przeznaczona do stosowania
w uktadach przelaczajacych Sredniej szybkosci.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Ur 35 vV
Szczytowe napigcie wsteczne Urnm 35 Vv
Prad przewodzenia Ir 35% mA
Szczytowy prad przewodzenia Trar 150 mA
Temperatura zlacza 1 75 He;
Temperatura skladowania T3t I —40...+75 | °C

* Przy fonp > 25°C, Ip = .35 mA
famp
Parametry statyczne
Timb | 25 ] 60 | {0

Napiecie przewodzenia
przy Ir =5 mA Ur 0,85 (0,4...1,0) — v
Prad wsteczny
przy Ur =15V Ir 1L5(<9) = pA
Prad wsteczny
przy Ur =10 V I 5(<15) 30(< 170) wA

Parametry dynamiczne (f;mp = 25°C)
Prad wsteczny po przelaczeniu impulsowym przy
IFM =230 lTlA, URM =355V
— po czasie t = 0,5 us IRimp 200 (<< 700) uA
— po czasie = 3,5 us IRimp 40 (<< 150) LA
(uktad pomiarowy jak na rysunku na str. 289)
Pojemnos¢ diody
przy Ur =1V, f, = 10,7 MHz (@] <1 pF
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Schemat ukladu pomiarowego
pradu wstecznego Ir;mp PO prze-
laczeniu z kierunku przewodze-
nia na kierunek wsteczny oraz
jego typowy przebieg
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Prad przewodzenia diody
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Poczatkowy zakres charaktery-

styk diody I=f(U)
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Prad wsteczny diody Ix = f(Uz)
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Dopuszczalny prad przewodze-
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Ciezar okoto 0,4 G

Dioda germanowa AAY37 ze zlotym ostrzem, w obudowie szklanej DO-7 jest przeznaczona do
stosowania w ukladach przelaczajacych $redniej szybkosci.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Loy ! 25 | 60 | $C
Napiecie wsteczne Ux 25 25 v
Szczytowe napigcie wsteczne Urn 25 25 Vv
Szczytowe napiecie wsteczne
— przeciazeniowe Urnms 30* 30* v
Prad przewodzenia Ir 110 50 mA
Szczytowy prad przewodzenia Trp 150 150 mA
Szczytowy prad przewodzenia
— przeciazeniowy Irns 200* 200* mA
Temperatura zlacza 1 75 i 75 2C
Temperatura skladowania tstg —40... 4175 °C
* Czas przecigzania 7, << 1 s.
Parametry statyczne
’amb ‘ 25 i 60 | °(:

Napiecie przewodzenia

{
przy Ir = 10 mA Ur 0,4 (< 0,5) ' 0,38 (< 0,45) A%
Prad wsteczny
przy Up =10 V Ix 1(=<9) 8 (< 40) HA
Prad wsteczny {
przy Ug =25 V I 4(< 50) I 30(< 160) A
Parametry dynamiczne (fom = 25°C)
Impulsowe napiecie przewodzenia po czasie wia-
czenia ¢ = 0,5 us,
Ipy = 100 mA
(uklad pomiarowy jak na rys. na str. 292) Urimp 0,75(< 1,2) vV
Prad wsteczny po przelaczeniu :
I}'M= S5 mA, URM"—_‘ 5V
— po czasie £ = 0,5 ys Irimp 30 (< 250) A
— po czasie f = 3,5 us Trimp 4(< 25) pA
(ukiad pomiarowy jak na rys. na str. 292)
Pojemnos¢ diody
przy Ur = 0,75 V, f, = 10,7 MHz (& 1(< 3,5) pF 291
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Schemat ukladu pomiarowego
impulsowego napigcia przewo-
dzenia Ugmp Oraz jego typowy

przebieg
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Poczatkowy zakres charaktery-
styk diody I = f(U)
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Prad przewodzenia diody
Ir = f(Ur)
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Fotodioda germanowa FG2 w obudowie szklanej, wykonana technologia stopowa, jest prze-
znaczona do pracy w fotoelektrycznych ukladach kontrolnych i regulacyjnych Elektrode A nalezy
polaryzowaé ujemnie wzgledem elektrody K.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne
Fotoprad

Natezenie o$wietlenia
Temperatura zlacza
Temperatura skladowania
Moc strat (Z;ms = 25°C)

!

Parametry statyczne (fumy = 25°C)

Prad wsteczny

przy Ur =10 V, E=0 Ix

Prad wsteczny

przy Ur =30V, E=0 Ix

Prad wsteczny

przy. Ur =102V, E'= 0 Ix;
tamb g 55°C

Fotoprad przy

Ur =10V, E = 1000 Ix
temp. zrodla $wiatla

T = 2854°K

Czutos¢ fotodiody

przy Ugr = 10 V, E = 0—1000 Ix

temp. Zrodia $wiatla
T = 2854°K.

S=

I 1000 tx)— k(0 1x)

Ur
Ip

]

Isig

Ir

Ir

Ig

Ip

1000

l 30
155
2000
75

—40...+75

50

2(< 10)

3,6 (< 30)

15(< 180)

94 (= 45)

92 (= 35)

[nA/[lx]

wA

uA

LA

A

nA/lx
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Fotodioda germanowa AP3 w obudowie szklanej, wykonana technologia stopowa, jest prze-
znaczona do pracy w urzadzeniach kinotechnicznych oraz w uktadach kontrolnych i regulacyjnych.
Elektrode A nalezy polaryzowaé ujemnie wzgledem elektrody K.

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne ; Ur 30 v
Fotoprad Ip 1,5 mA
Natezenie o$wietlenia E 2000 Ix
Temperatura zlacza 1 75 °C
Temperatura sktadowania Lito —40...4+75 2C
Moc strat (Zamp = 25°C) P 50 mW

Parametry statyczne (¢, = 25°C)

Prad wsteczny

przy Ur =10V, E=01Ix In 4(< 10) uA
Prad wsteczny
przy Ur =30 V, E=0 Ix I 6 (< 30) vA

Prad wsteczny
przy Ur =10V, E=0 Ix,
tamp = 55°C I 17(< 100) (I.A.

Fotoprad przy

Ur =10 V, E = 1000 Ix,
temp. zrodia $wiatla

T = 2854°K. Ip 25(= 15 A

Czutos¢ fotodiody

przy Ug = 10 V, E = 0—1000 Ix
temp. Zrédia $wiatta

T = 2854°K. s 21(=5) nA[Ix

o Iunooolx.go‘(;lx(o tx) [nAlx]
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Fotodioda germanowa AP304 jest wykonana w miniaturowej obudowie szklanej.
Fotodioda jest przeznaczona do pracy w czytnikach, ukladach licznikowych oraz w urzadzeniach

sygnalizacyjnych.

Graniczne wielkosSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne

Moc strat

Natgzenie oswietlenia
Temperatura ziacza
Temperatura skiadowania

Parametry statyczne (f,mp = 25°C)

Prad wsteczny
przy Ur =20 Vi E=0 Ix

Fotoprad
przy Ur =20 V i E = 1000 Ix

Czutoséc

Dane tymczasowe — nowy typ

Ir

Ip

20

15

2000

70
—40.5.+55

< 10

= 80
= 70/1000

mW
Ix
e
°G

vA

wA
A [lx

Fotodioda germanowa AP305 jest wykonana w miniaturowej obudowie szklane;j.

Fotodioda jest przeznaczona do pracy w czytnikach, uktadach licznikowych oraz w urzadzeniach

sygnalizacyjnych.

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne

Moc strat

Natezenie oswietlenia
Temperatura zlacza
Temperatura skltadowania

Parametry statyczne (fymy = 25°C)

Prad wsteczny
przy Ux'=40 Vi E=0 Ix

Fotoprad
przy Ug = 40)V i E = 1000 Ix

Czutosé

Dane tymczasowe — nowy typ

Ix

Ip

40

15

2000

70
—40...+55

< 10

= 80
= 70/1000

mW

°C

°C

uwA

LA
vA/lx 301
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Ciezar okolo 3 G

Dioda germanowa sredniej mocy DZG1 w obudowie metalowej, wykonana technologia stobowq,
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Nie stosowa¢ w nowych konstrukcjach

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

Napiecie wsteczne Uz 16: v
Szczytowe napigcie wsteczne (Zomp = 25°C) Ugrar 50 A"
Prad przewodzenia (fumy = 25°C) Ir 300 mA
Szczytowy prad przewodzenia Irae 900 mA
Temperatura zlacza A 1 75 2C
Temperatura skltadowania Is |55 TSRS LR0C

Parametry statyczne (f,,, = 25°C)

Napiecie przewodzenia
(warto$¢ $rednia)

przy Ir = 300 mA Ur 0,2(<< 0,5) Vv
Prad wsteczny (warto$¢ $rednia)
przy Ugp =50 V I 0,052 (< 0,5) mA
IF
G
=501
-1
1L
7 fams=25°C
1
UR 4553 £ j / UF
V] 5% o o oz 03 |[V]
1,y=00°C] A
amb el | V3 00
150
200

JR

[rA]

Charakterystyki ~ pradowo-napig-
ciowe



I T I I I 1 I f {
E" 27—fm=25°0 tomb= 25°C —— IZ Tomb =25°C .*m'm =$'a°c——
Jmax T lllmnx by —— 2
] ! l p 1000 =
100\ e =
t = =
T =t
: 1 =i
! ! 100 =
1 min
, ' ;’— — -
10 5= T min
I 10 ===
1 1
0 05 0 05 U:lv] 0 25 0 25 G [V]
Charakterystyki przewodzenia Charakterystyki wsteczne
Ir = f(Up) Ir =f(Ug)
Up U ~I_]
] ==
2 B Sl :
1l
30 I i
2
10 FEmmm 1 I
|
30 40 50 Toms 0]

20
Zalezno$¢ granicznego napigcia wstecznego
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Ciezar okoto 3 G

Dioda germanowa sredniej mocy DZG2 w obudowie metalowej, wykonana technologia stopowa,
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Nie stosowa¢ w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Uxr 32
Szczytowe napigcie wsteczne (fgmp = 25°C) Ugrnm 100
Prad przewodzenia (fsms = 25°C) Ir 300
Szczytowy prad przewodzenia Ira 900
Temperatura zlacza 1y 75
Temperatura sktadowania Z3t9 | —55...+75
Parametry statyczne (Zzmp = 25°C)
Napigcie przewodzenia (warto$¢ Srednia)
Prad wsteczny (warto$¢ $rednia)
przy Ur =100 V Ir 0,08 (<< 0,5)
Ix
[mA]
Ity =507
3| "
A
L =250
1/ |'amb
Tl
Uz 4 3 4 I Ue
V] {fams =25°C (LR )
+ .
1 Thos
oy =90°C| /
amb S _’/ 100
150"
1200
I
[nA]

Charakterystyki pradowo-napigciowe
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Ciezar okolo 3 G

Dioda germanowa $redniej mocy DZG3 w obudowie metalowéj, wykonana technologia stopowa,
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Nie stosowa¢ w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne

Szczytowe napigcie wsteczne (foms = 25°C)
Prad przewodzenia (fsmy = 25°C)
Szczytowy prad przewodzenia
Temperatura zlacza

Temperatura skladowania

Parametry statyczne (fgmy = 25°C)
Napigcie przewodzenia (warto$¢ srednia)
przy Ir = 300 mA

Prad wsteczny (warto$¢ srednia)
przy Ur = 150 V

Ur
URM
Ir

IFM

t!lﬂ
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Ir
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0,1 (< 0,5)
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Ciezar okoto 3 G

Dioda germanowa $redniej mocy DZG4 w obudowie metalowej, wykonana technologia stopowa,
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Nie stosowa¢ w nowych konstrukcjach

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Ur 64 v
Szczytowe napigcie wsteczne Urat 200 vV
Prad przewodzenia (fump = 25°C) Ip 300 mA
Szczytowy prad przewodzenia Irne 900 mA
Temperatura zlacza 1y 75 He
Temperatura skladowania Istg —55...-+75 G

Parametry statyczne (fump = 25°C)

Napiccie przewodzenia (warto$¢ Srednia)

przy Ir = 300 mA Ur 0,2(< 0,5 vV
Prad wsteczny (warto$¢ $rednia)
przy Ur =200 V Ix 0,12(< 0,5) mA
I
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Ciezar okolo 3 G

Dioda germanowa $redniej mocy DZGS5 w obudowie metalowej; wykonana technologia stopowa
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Nie stosowa¢ w nowych korstrukcjach

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Uxr 95 Vv
Szczytowe napiecie wsteczne (Zamy = 25°C) Uga 300 } A%
Prad przewodzenia (fump = 25°C) Ir 100 | mA
Szczytowy prad przewodzenia Trn 300 mA
Temperatura ziacza 1 {75 C
Temperatura skladowania lem —55...+75 | °C
Parametry statyczne (Zump» = 25°C)
Napiecie przewodzenia (warto$¢ §rednia)
przy Ir = 100 mA > Ur 0,18(<< 0,3) v
Prad wsteczny (warto$¢ srednia)
przy Uz = 300 V Ir 0,09 (< 0,3) A%
Ir
i
(,,,,'501'!
1
2 /
[ Jlams=25%
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Ciezar okoto 3 G

Dioda germanowa $redniej mocy DZG6 w obudowie metalowej, wykonana technologia stopowa,
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Nie stosowa¢ w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Napigcie wsteczne Ur 110 Vv
Szczytowe napigcie wsteczne (Zgm, = 25°C) Ugar 350 Vv
Prad przewodzenia (fgmy = 25°C) Ir 100 mA
Szczytowy prad przewodzenia Trne | 300 mA
Temperatura zlacza t i 75 °C
Temperatura skltadowania tstg RS ) 3G
Parametry statyczne (7, = 25°C)
Napiccie przewodzenia (warto$¢ $rednia)
przy Ir = 100 mA Ur 0,18(< 0,3) A%
Prad wsteczny (warto$¢ $rednia)
przy Ug = 350 V T | 0,095(<03) | mA
Ir
2
lamb™ 0 [’
ezt
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Ciezar okolo 3 G

Dioda germanowa $redniej mocy DZG7 w obudowie metalowej, wykonana technologia stopowa,
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych.

Nie stosowa¢ w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkosci eksploatacyjne

Napiegcie wsteczne Uxr 128
Szczytowe napigcie wsteczne (7, = 25°C) Ugrnm 400
Prad przewodzenia (Z,,, = 25°C) I 100
Szczytowy prad przewodzenia Tpp 300
Temperatura zlacza 1 15
Temperatura skladowania Lstg —55...4+75
Parametry statyczne (famy = 25°C)
Napiecie przewodzenia (wartos¢ srednia)
przy Ir = 100 mA Ur 0,18 (< 0,3)
Prad wsteczny (warto$¢ $rednia) A
przy Ug = 400 V Ir 0,1(< 0,3)
Y/
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Dioda germanowa $redniej mocy DMGI1 w obudowie metalowej, wykonana technologia sto-
powa, jest przeznaczona do pracy w uktadach prostowniczych. Diode nalezy montowa¢ na alumi-

niowym radiatorze o wymiarach 100x100x2 mm.

Nie stosowa¢ w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkos$ci eksploatacyjne
Praca w warunkach
maksymalnego | maksymalnego
pradu napigcia
przewodzenia wstecznego
Szczytowe napigcie wsteczne Ugrn 120 200 Vv
Prad przewodzenia (famy = 25°C) I 5 1 A
Temperatura zlacza t 75 G
Temperatura skiadowania tstg —55...+75 He
Parametry statyczne (fump = 25°C)
Napiecie przewodzenia (warto$¢ Srednia)
przy Ir =5 A Ur 0,23 (< 0,28) VvV
Prad wsteczny (wartos¢ Srednia)
przy Ug = 200 V Ig 0,6 (< 2,8) mA
! ;
I I I I I
(Al —tms=257 tomd =509 — A =i o= —]
i mA]
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BN _/ N 7AW g /‘
SIS NI
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Charakterystyki wsteczne
I, = f(Ug)

Charakterystyki przewodzenia
Ir = f (U F)
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Ciezar okotlo 18,5 G

Dioda germanowa $redniej mocy DMG2 w obudowie metalowej, wykonana technologia stopowa,
jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych. Diode nalezy montowac na aluminiowym
radiatorze o wymiarach 100% 100X 2 mm.

Nie stosowa¢ w nowych konstrukcjach

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne

i Praca w warunkach
i maksymalnego | maksymalnego
pradu . napigcia
% przewodzenia | Wwstecznego
| : ,
Szczytowe napigcie wsteczne Urm | 105 } 175 1 A%
Prad przewodzenia (Z,,, = 25°C) Ir 1 5 | 2 A
Temperatura zlagcza ty | 75 °C
Temperatura skladowania Istg | —55...+75 °C
Parametry statyczne (7., = 25°C)
Napi@cie przewodzenia (warto$¢ $rednia) ; :
przy Ir =5 A . Ur | 0,23 (<< 0,28) Vi
Prad wsteczny (warto$¢ $rednia) ]
przy Ur =175 V Ir 0,6 (< 2,8) mA
I 1
1 1
/ | |
[;43 ——Zoms=25 Tomb=50C | — i
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torm=25°C T =50 | —
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Dioda germaﬁowa $redniej mocy DMG3 w obudowie metalowej, wykonana technologia stopo-
wa, jest przeznaczona do pracy w ukladach prostowniczych. Diodg nalezy montowac na aluminio-
wym radiatorze o wymiarach 1001002 mm.

Nie stosowaé w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkoSci eksploatacyjne

Praca w warunkach
maksymalnego | maksymalnego
pradu napiecia
przewodzenia |  wstecznego
Szczytowe napigcie wsteczne Urn 90 150 v
Prad przewodzenia % = 25°C) I 5 3 A
Temperatura zlacza t; 75 He
Temperatura sktadowania Iseq —55...4+75 °C
Parametry statyczne (Zump = 25°C)
Napiecie przewodzenia (wartos¢ srednia)
przy Ir =5 A Ur 0,23 (< 0,28) Vv
Prad wsteczny (warto$¢ $rednia)
przy Ur = 150 V I 0,9 (< 2,9 mA
1 1 1 ;
1 1 1
: ! ] ;
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Ciezar okoto 18,5 G

Dioda germanowa $redniej mocy DMG4 w obudowie metalowej, wykonana technologia sto-
powa, jest przeznaczona do pracy w ukiadach prostowniczych. Diod¢ nalezy montowaé na alumi-

niowym radiatorze o wymiarach 100 100x2 mm.

Nie stosowa¢ w nowych konstrukcjach

Graniczne wielko$ci eksploatacyjne
Praca w warunkach
maksymalnego | maksymalnego
pradu napiecia
przewodzenia |  wstecznego
Szczytowe napigcie wsteczne Upar 75 100 A%
Prad przewodzenia (7gmy = 25°C) Ir 5 4 A
Temperatura zlacza 1 75 &
Temperatura sktadowania tstg —55...+175 822G
Parametry statyczne (fump = 25°C)
Napigcie przewodzenia (warto$¢ §rednia)
przy Ir =5 A Uy 0,23 (< 0,28) vV
Prad wsteczny (warto$¢ $rednia)
przy Ug = 100 V I 0,9 (< 2,8) mA
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przewodzenia Charakterystyki  wsteczne
Ir = f(Ugr)

Charakterystyki
Ir = f(Up)
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